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1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi

firma, actuando como apoderado en el asunto de 1la referencia,
atentamente solicito se efectie el examen de patentabilidad de la
solicitud en referencia segfin lo establecido en el artficulo 44 de la
Decisifn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. Para tal efecto
presento junto c;:m este escrito el recibo No. 04-10,020 por valor de
$353,000.00, que corresponde a la tasa fijada segln lo dispuesto en la
resolucién No. 37323 del 30 de diciembre de 2003.

2. Ruego atentamente a la Seflora Jefe se sirva ordenar que se
anexe este recibo para que se efectlGe dicho examen y se continiie con el
trimite de la solicitud.

Bogota, 10 FEB. 2004

Sefiora Jefe,

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929%
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 01-93503

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 531, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2003,

EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY EXPIRA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (8) mesas siguientss a partir de ia fecha de publicacién en |a gaceta de
Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el éxamen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga
en abandono, de acuardo con o establecido en al Articulo 44 de la Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogoté D.C., Diciembre 15 de 2005

Doctor
EMILIO.FERRERO
Apoderado ATOFINA CHEMICALS INC.

ASUNTO Radicacién 01-93503

Tréamite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio .
Follos 010 - 13478

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la
Decision 488 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

A. Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capltulo descriptivo, comprendido en
los folios 2 a 78 del expediente cormespondiente a la solicitud en estudio, tal como fue
radicado al iniclo del tramilte.

B. Se tomaron en cuenta dibujos y tablas de los folios 98 a 111.

C. El capftulo relvindicatorio ftomado en cuenta para el presente estudio comprende 36
relvindicaciones y se encuentra en los folios 79 a 85, tal como fue radicado al Iniclo
del tramite.

D. Conforme lo establecen los articulos 9, 10 y 11 de la Decislién 488 de la Comision de
la Comunidad Andina, la presente solicitud en estudio fue presentada el 30 de
octubre de 2000, en el momento de la radicacién se reclamé prioridad. La copia
certificada de la solicitud cuya prioridad fue relvindicada (US 00/699.681 del 30 de
octubre de 2000) aparece junto con su traduccion en los folios 127 a 296.

2. Objeto de la Invencién:

A. Las relvindicaciones 1 a 36 de la solicitud en estudio se refleren a: un vidrio para
control solar recublerto de éxido de estafio que tiene una baja bruma de menor de
cerca del 2.0% y tiene una capa de absorcién solar NIR y una capa de baja
emisividad dentro de dicho recubrimiento de éxido de estaiio, comprende un sustrato
de vidrio y un recubrimiento de éxido de estafio "dopado” (sic) que tiene por io menos
dos capas con una capa (sic) slendo una capa para absorcién solar que comprende
Sn02 que contiene un “dopante” (sic) seleccionado a partir del grupo que consiste de
antimonio, tungsteno, vanadio, hierro, cromo, molibdeno, niobio, cobalto, niquel y
mezclas de ellos y otra capa que es una capa de baja emisividad que comprende
Sn0O2 que contlene un dopante (sic) seleccionado a partir del grupo fluoruro o fésforo
y una porcion de dicha capa de absorcién solar iene una rugosidad reducida que
contribuye a reducir la rugosidad (sic) y la baja bruma para dicha recubrimiento de
éxido de estafio. :
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B. Elobjeto de la solicitud se puede clasificar segun la clasificacién intemacional como
C 03 C 17/23.

Claridad de la Solicitud:

A. El articulo 28 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece
“la descripcién deberé divulgar la invenclén de una manera suficientemente claray
completa para su comprenslén y para que una persona capacitada en la materia

- técnica correspondiente pueda ejecutaria”

La descripcién en los follos 156 a 179 no es clara toda vez que presenta
Incoherencias, ambigiliedades, unidades, etc.

De acuerdo con lo anterior, la descripcién no cumple con el requisito de claridad
segun lo establecido en el articulo 28 de la Decision 486.

B. En el articulo 30 de la decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina se
establece: "Las relvindicaclones deflnirdn la materia que se desea proteger mediante
la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcién. Las reivindicaciones podrén ser independientes o dependientes. Una
reivindicacién sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin
referencia a ofra relvindicacién anterior. Una relvindicacién serd dependiente cuando
defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacién anterior.
Una reivindicaclén que se refiera a dos o mas reivindicaciones anterlores se
considerard una reivindicaclén dependlente maltiple.” En el articulo 51 se establece
ademas: "El alcance de la proteccién conferida por la patente estara determinado por
el tenor de las reivindicaciones.”

I. El capftulo relvindicatorio no se encuentra correctamente redactado. Por su
estructura todas las relvindicaciones deben constar de dos partes. Una primera
parte, el predmbulo, sirve para situar el objeto de la invencién dentro de un
contexto técnico; es lo que se conoce y sobre lo cual no se reclama ningin
privilegio. La segunda parte 0 parte caracteristica, define lo que se considera
novedoso y se desea proteger. Estas dos partes estdn separadas por expresiones
como “caracterizado por” o similares. Debe corregirse el capitulo porque en las
reivindicaclones no se encuentra plenamente definida la materia que se pretende
proteger de tal manera que se distinga de la materia que pertenece al estado de
la técnica.

li. Las palabras “dopado® y "dopante® no tienen sentido en el contexto de los
recubrimientos de 4xido de estaflo. Se debe buscar una mejor traduccién al
castellano de las palabras inglesas "doped” y “dopant” porque no se entiende a
qué se refiere el solicitante.

ill. La expresion “dos capas con una capa slendo una capa” no parece tener mucho
sentido en castellano. Asl mismo la expresién “dicha capa. .. tiene una rugosidad
reducida que contribuye a reducir la rugosidad™ tampoco es clara. La abreviatura
NIR debe ser adaptada al castellano.

iv. La afirmacién de que el 6xido de estafio esté acompafiado o aplicado con todas
los elementos enumerados en la relvindicaciéon 1 no esta enteramente soportada
en la descripcién, en ia cual sélo se menciona el antimonio.
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v. Launidad A no pertenece al sistema intemacional de unidades y debe hacerse
la conversién.

vi. Elcapitulo reivindicatorio presenta una falta general de concisién por presentar
ocho reivindicaciones independientes para producto: 1, 10, 14, 15, 16,17, 35y
36, ademés de dos independientes para método. El capftulo debe estar
redactado de tal manera que haya una reivindicacién Independiente por
categoria, método y producto, y especificar las reallzaclones del objeto de la
Invencién con reivindicaciones dependientes.

vil. La expresién “rugosidad reducida que contribuye a reducir la bruma® es vaga y
no define la materia a proteger. ¢ qué tan reduclda debe ser la rugosidad? sen
cuénto es la contribucién a la reduccion de la bruma?

viii. La palabra “anhidrosa” no es usada en castellano para significar sin agua.
Ix. No es claro qué significado tiene la expresion “temperatura de vidrio®.
x. No es claro qué significa NsO2 en la reivindicacién 28.

De acuerdo con lo anterior, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de
claridad segun lo establecido en el articulo 30 de la Decisién 486. El solicitante
deberd anexar un nuevo capitulo reivindicatorio con todas ias correcciones aqul
requeridas.

Evaluacién de la unidad de Invencién

El articulo 25 de la declsién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece:
“La solicitud de patente sblo podra comprender una invencién o un grupo de
invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un unico concepto
inventivo.”

La presente solicitud carece de unidad de Invencién toda vez que configura varios
diferentes objetos. Los vidrios de la primera y la décima reaccidn no necesariamente
son una misma Invencion y las peliculas de las reivindicaciones 14, 15, 16 y 17
tampoco parecen ser una misma invencién porque no comparten un concepto
comun inventivo.

Debido a la falta de unidad de invencién se ha realizado blisqueda en el estado de la
técnica sdlo para el primer objeto de la solicitud.

De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad
de invencién segln el articulo 25 de la Declslon 486.

Determinacién del estado de la técnica:

El articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisién establece que: "El estado de la
técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al ptblico por una descripcién
escrita u oral, utilizacion, comerclalizacién o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentaci6n de la solicltud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.”

“Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara
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dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en tramite
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese
anterior a |la facha de presentacién o de prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté Incluido en la solicitud de
fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el
articulo 40"

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 30 de octubre de 2000,
tomando en cuenta la prioridad reivindicada.

Consultadas las bases de datos y los archlvos con que cuenta la entidad,
especialmente bajo las clasificaciones C 03 C 17/23, se enconird que antes del 30
de octubre de 2000 habla sido publicado el documento indicado en la siguiente
tabla.

No. | Documento Tiulo Fecha de
publicacién

D1 WO 0055102 | Methods of making low haze coatings 2000-09-21

Para realizar la bisqueda se tomé en cuenta s6lo uno de los objetos de la solicitud.
En la medida que el solicitante cormija el capftulo relvindicatorio, esta oficina podra
considerar la realizacién de una blsqueda adicional.

Evaluacién de los requisitos de patentabliidad:

El articulo 14 de la Declsién 486 de la Comunidad Andina establece que: “Los
Palses Mismbros oforgardn patentes para las invenciones, sean de producio o de
procedimiento en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceplibles de aplicacién industriaf .

En cumplimiento del articulo 14 de la Decision 486, se procedié a evaluar los
requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién Industrial con el fin de establecer
la patentabilidad del objeto de la solicitud reivindicado en la solicitud en estudio.

A. Evaluacién de la Novedad:
El articulo 16 de la decision 488 de la Comisién de la Comunidad Andina establece:

*Una invenclén se conslderara nueva cuando no esté comprendida en el estado de
la técnica.” "El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcién escrita u oral, utilizaclén, comerciallzaclén o cualquier
otro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconocida.”

1. El documento D1 divuiga el vidrio reivindicado por el solicitante con sus dos
capas de 6xido de estafio, una con aplicacion de antimonio y la segunda con
aplicacion de flGor. Luego la novedad de la primera reivindicacién independiente
y las dependientes de ella se ve afectada.

B. Evaluacién del nivel Inventivo:
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El articulo 18 de la Decision 488 de la Comisién de la Comunidad Andina dispone
que: "Se considerard que una invencion tiene nivel Inventivo, si para una persona del
oficlo normaimente versada en la materia técnica comespondiente, esa invencién no
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica”.

El método para depositar los recubrimientos sobre el vidrio es lo que se conoce
como deposicion por vapor quimico (CVD por su sigla en Inglés) y no parece tener
nivel inventivo. Ver pagina 12 del documento D1.

Por lo tanto, la solicitud en estudio no cumple con el requisito de nivel inventivo
astablecido por el articulo 18 de la Decision 486.

C. Resumen
En conclusién los requisitos de patentabllidad de la presente solicitud podrian
encontrarse afectados asl:
No. | Documento Relvindicaciones afectadas Requisito
afectado
pt1 | WO 0055102 ( 1.a 36 Novedad y nivel
inventivo

Se anexa copia de las anterloridades mencionadas.
7. Notificacién

En cumplimiento del articulo 45 de la declslén 488 de la Comisién de la comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegari la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e) del
capitulo quinto del titulo primero de la circular Gnica No. 10 de 2001.

Wooo g N
CLARA CEGHLIA CASTELLANOS DE JAIMES
Jefe de la i6n de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de
fecha Y,

CONCEPTO TECNIC EXAMINADOR TECNICO
Namero: 2011 Cédigo: 202043
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PCT WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
INTERNATIONAL AFPPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)
(51) International Patent Classification 7 ; (11) Interzational Publication Nummber: WO 00/55102
Co3C 1780 A2 (43) Intornational Publication Dute: 21 Soptember 2000 (21.09.00)
(21) International Application Number: PCT/USO0/07144 | (81) Deaignated States: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, B0,
BR, BY, CA, CH, CN, (R, CU, CZ, DE, DK, DM, EE,
(22) International Filing Date: 15 March 2000 (15.03.00) BS, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, 1§, JP,
KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA,
MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU,
Data: 8D, SE, 80, 81, SK, SL, T3, T™M, TR, TT, TZ, UA, UG,
60/125,050 18 March 1999 (18.03.99) us UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO patent (OH, GM, KE, LS,
60/172,283 17 December 1999 (17.1299) US MW, SD, SL, $Z, TZ, UG, ZW), Euraslan patent (AM, AZ,
09/52) B45 § March 2000 (09.03.00) Us BY, KG, KZ, MD, RU, 7], TM), Envopean patent (AT, BE,
CH, CY, DE, DK, ES, Fl, FR, (B, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE), OAPT paient (BF, BJ, CP, CO, CI, QM, GA,
(71) Applicant: PPG INDUSTRIES OHIO, INC. [US/US]); 3800 GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
West 143nd Street, Cloveland, OH 44111 (US).
(72) Inventors: SZANYI1, Janos; 429 11th Strest, Oakmont, PA | Published
15139 (US). SOPKO, John, F; 404 Murrysville Road, Without international search report and 1o be republished
Trafford, PA 15085 (US). NHUMAN, George, A.; 111 St upan receip: of that report,

Martin Drive, Suwaneo, GA 30024 (US).

(74) Agents: LEPTIANE, Donald, C.; PPG Industries, Inc., One PPG
Placo, Pittsburgh, PA 15272 (US) et al.

(34) Title: METHODS OF MAKING LOW HAZE COATINGS AND THE OOATINGS AND COATED ARTICLES MADE THEREBY

(57) Abstract

A coating in accordance with the imven-
tion has a substantially eryutalline first layer
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with a substantially crystalling second layer f 22
provided aver the first layer. A breaker Inyer '

is provided between the first end second lxy-

ers and ls configured to or at least 1o 20
duce epitaxial growth of the second layer on 14* 18
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architectural windows, for example, since they prevent radiant
heat loss through the window during cold periods, reducing
heating costs during the winter and air conditioning costs
during the summer.

Low emissivity coatings, however, are not well
suited for use in warmer climates, such as the Southern United
States, since low emissivity coatings transmit a high
percentage of visible light during the day that can heat the
interiox of the building, thus increasing cooling costs.
Examples of commonly used low emissivity coatings include
metal oxides, such as tin oxide (Sn0;), or doped metal oxides,
such as fluorine (F) doped tin oxide. U.S. Patent No.
4,952,423 discloses a fluorine-doped tin oxide low emissivity
coating.

In warmer climates, coatings which provide not only
low emiasivity but also solar control properties, such as
solar energy reflection or absorption or a low shading
coefficient, are desirable. The term “shading coefficient” is
generally used in the glass industry and relates to the heat
gain obtained when an environment is exposed to solar
radiation through a given area of opening or glazing to the
heat gained through the same size area of a 1/8 inch thick
single-pane clear glass (ASHRAE Standard Calculation Method).
The 1/8” thick clear glass is assigned a value of 1.00. A
shading coefficient value below 1.00 indicates better heat
rejection than' the single-pane clear glass and vice versa.

Fluorine doped tin oxide provides low emissivity
characteristics. Tin oxide doped with other materials, such
as antimony (Sb), can have solar energy reflecting and
absorbing characteristics. Antimény doped tin oxide coatings
are more highly solar energy absorbing than tin oxide alone.
The doping of tin oxide with antimony improves absorption of
near infrared solar energy and also decreases the transmission
of visible light, characteristics particularly useful in warm
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SMOGRY OF THE INVENTION

A coating of the invention includes a first coating
surface, a second coating surface, and a breaker layer located
between the first and second coating surfaces. The breaker
layer is configured to interrupt the crystalline structure of
the coating.

A further coating of the invention includes a
substantially crystalline first layer, a substantially
crystalline second layer deposited over the first layer, and a
breaker layer located between the first and second layers.

The breaker layer is configured to prevent or at least reduce
epitaxial growth of the second layar on the first.layer.

Another coating includes a substantlally crystalline
first layer including antimony doped tin oxide having a
thickness of, for example, about 1200 A to about 2300 A; a
substantially crystalline second layer deposited over the.
first layer, the second layer including fluorine doped tin
oxide and having a thickness of, for example, about 3000 A to
about 3600 A; and a breaker layer located between the first
and second crystalline layers. The breaker layer, e.g., an
amorphous layer, prevents or at least reduces epitaxial growth
of the second layer on the first layer. '

A coated article of the invention includes a
substrate and a coating deposited over at least a portion of
the substrate. The coating includes a first coating surface
and a second coating surfdce, with a breaker layer of the
invention located between the first and second coating
surfaces.

A further coated article of the invention includes a
substrate, a substantially crystalline first layer deposited
over at least a portion of the substrate, a breaker layer
deposited over the first layer, and a substantially
crystalline second layer deposited over the breaker layer.

An additional coated article includes a substrate, a
substantially crystalline first layer deposited over at least
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properties, manageable deposition characteristics and is
compatible with the other materials of the coating stack.
Examples of suitable protective materials include titanium
dioxide (U.S. Patent Nos. 4,716,086 and 4,7B6,563), silicon
dioxide (Canadian Patent No. 2,156,571), aluminum oxide and
silicon nitride (U.S. Patent Nos. 5,425,861; 5,344,718;
5,376,455; 5,584,902; 5,834,103; and 5,532,180 and PCT
Publication No. WO 95/29883), silicon oxynitride, or silicon
aluminum oxynitride (U.S. Patent Application Serial No.
05/058,440), the disclosures of which are herein incorporated
by reference. '

In the currently preferred practice of the
invention, the coating 14 is applied by CVD. For example, a
conventional CVD coating device or “coater” having a plurality
of coater slots may be spaced from a glass ribbon supported on
a pool of molten metal contained in a chamber having a non-
oxidizing atmosphere, e.g., of the type disclosed in U. S.
Patent No. 4,853,257, which is herein incorporated by
reference. CVD coating technigues are well known to cne of
ordinary skill in the thin film deposition art and hence will
not be discussed in detail. Examples of CVD coating
apparatuses and methods are found, for example but not to be
considered as limiting to the invention, in U.S. Patent Nos.
3,652,246; 4,351,861; 4,719,126; 4,853,257; 5,356, 718; and
95,776,236, which are herein incorporated by reference.

An exemplary method of forming a coating of the
invention, e.g., an antimony doped tin oxide/breaker
layer/fluorine doped tin oxide coating will now be described.
To deposit a first layer 16 of antimony doped tin oxide, a tin
oxide precursor, such as monobutyltinchloride (MBTC), is mixed
with an antimony precursor, such as S$bCl; or SbCls, and the
precursors are applied onto the substrate through one or more
coater slots as the substrate moves under the coater. In the
practice of the invention, the antimony precursor, such as

SbCly, is present in an amount less than about 20 weight
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ultraviolet transmission, infrared transmission and/or total
solar energy transmission. Types of glass that may be used in
the practice of the invention, but not limited thereto, are
disclosed in U.S. Patent Nos. 4,746,347; 4,792,536; 5,240,886;
5,385,872 and 5,393,593. The substrate 12 may be of any
thickness but preferably has a thickness of about 2 mm to
about 13 mm, preferably about 2.2mm to about 6 mm.

The coating 14 is preferably a multi-component
coating, i.e., contains a plurality of layers or regions of
different composition, deposited over at least a portion of

the substrate surface in any convenient manner, such as but

-not limited to magnetron sputter vapor deposition (MSVD),

chemical wvapor deposition (CVD)}, spray pyrolysis, sol-gel,
etc. In the currently preferred practice of the invention,
the coating 14 is applied by CVD.

Methods of CVD coating are well understood by one in
the thin film deposition art and, hence, will not be discussed
in detail. 1In a typical pyrolytic coating process, such as a
CVD coating process, gaseous or vaporous precursor materials,
or a mixture of such precursor materials, are directed toward
the surface of a hot substrate. The precursor materials
pyrolyze and nucleate on the substrate surface to form a solid
coating material, typically an oxide material, the composition
of which is determined by the type and/or amount of the
precursor materials used and the composition of the carrier
gas.

With continuing reference to Fig. 1, the first
region or layer 16 preferably includes a metal oxide material,
such as an oxide of one or more of 2n, Fe, Mn, Al, Ce, Sn, Sb,
Hf, 2r, Ni, 2n, Bi, Ti, Co, Cr, S5i or In or an alloy, such as
zinc stannate. The first layer 16 preferably also includes
one or more dopant materials, such as Sn, F, In, or Sb. 1In
the currently preferred practice of the invention, the first
layer 16 is tin oxide doped with antimony, with the antimony

present in the precursor materials in an amount less than



